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内容概要

　　相对其他能源来说，太阳能是取之不尽、用之不竭的无污染清洁能源，对人类未来的发展起到了
举足轻重的作用。
光伏产业是21世纪最具竞争力的朝阳产业。
在光伏产业的发展中，电池生产、工艺及成本是制约光伏技术是否能生产出高效率、低成本电池的技
术瓶颈，是关系光伏产业是否能蓬勃崛起的重要因素，因此，为了产业的发展和人才的需要，编写系
列光伏教材具有重大的科学指导意义。
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